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Спиновые свойства твердых растворов GaAsN в последние годы привлекают 
повышенный интерес [1-4], вызванный тем, что в этих растворах циркулярно по-
ляризованный свет создает гигантскую спиновую поляризацию свободных элек-
тронов при комнатной температуре. Аномально большая поляризация обуслов-
лена спин-зависимой рекомбинацией свободных электронов через глубокие па-
рамагнитные центры, которые образовались при введении азота в матрицу GaAs. 
Оптически ориентированные свободные электроны рекомбинируют через цен-
тры, что приводит к динамической поляризации локализованных на них электро-
нов. В результате центры работают как спиновый фильтр, уменьшая скорость ре-
комбинации свободных электронов с доминирующим направлением спина. Эф-
фективность спинового фильтра возрастает с ростом интенсивности накачки 
и поляризация свободных электронов может увеличиться до 100%. 

В данной работе мы впервые исследовали влияние продольного магнитного 
поля на поляризованную фотолюминесценцию в GaAsN. Обнаружено, что вклю-
чение продольного магнитного поля порядка 1 кГс увеличивает поляризацию 
и интенсивность фотолюминесценции. При слабых и умеренных интенсивностях 
накачки этот рост достигает двух раз. Он связан с увеличением эффективности 
спинового фильтра в результате подавления магнитным полем спиновой релакса-
ции электронов, локализованных на центрах. При больших интенсивностях воз-
буждения, когда уже в отсутствие магнитного поля спиновый фильтр приводит 
к предельным значениям поляризации, влияние магнитного поля существенно 
уменьшается. 

Для теоретического описания наблюдаемых явлений в модель спин-
зависимой рекомбинации [1, 2], ранее использованной для описания спин-
зависимых эффектов в GaAsN, мы ввели замедление скорости спиновой релакса-
ции локализованных электронов в магнитном поле. Модифицированная модель 
качественно верно описывает основные экспериментальные результаты. 
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